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1- Localisation
a- Type de la formation
e Habilitation [Ix
e Reconduction [] Année universitaire de la 1ér habilitation : ...........

e Gel [0 Année universitaire de la 1ée habilitation : ..........

b- Intitulé de Doctorat :

Etude des surfaces et interfaces de la matiére condensée

Option 1*

Option 2*

Option 3*

* Remplir juste dans le cas ou la formation est repartie en options.

c- Etablissement a habiliter

Etablissement Faculté / Institut Département

Université de Annaba Sciences Physique

d- Domaine et filiére de la formation

Domaine! Filiére

Sciences de la matiére Physique

1ST, SM, MI, SNV, STU, SEGC, SSH, DSP, LLE, LLA, ARTS, STAPS, TAMAZIGHT




2- Responsable de la formation :

(Professeur ou Maitre de conférences Classe A) :

Nom & prénom : GHERS Mokhtar
Grade : Professeur

3~ Nombre de postes a ouvrir:

® : 038875399

Fax :

038 87 53 99

E - mail : ghers _mokhtar@yahoo.fr

Joindre un CV succinct en annexe de I'offre de formation (selon modéle joint)

...... Trois (03)

(Préciser le nombre par option, y compris O dans le cas de gel sans

ouverture de postes)

+ En cas d’existence d’options:

Option Nombre de postes
/ /
/ /
/ /
4- Comité de la formation doctorale
N ¢ Nb. de L (e GG Etablissement
om e « | Grade Spécialité théses a d,e 1 co:rs de Emargement
prenom encadrer en:;al t Tem | rattachement
Etudz%}e{; dcerlsstaux o1 05 Université Badii
GHERS Pr transparents semi- Mokhtar-Annaba
Mokhtar conducteurs
Détecteurs -
Capteurs
Physique des Université Badii
BELKHIR Pr matériaux 01 04 Mokhtar-Annaba
Hafid nanostructurés
Théorie et simulation
Physique des Université Badii
MAHDJOUBI mater!_a\ux 01 02 Mokhtar-Annaba
Liami Pr photovoltaiques en
iamine )
couches minces
nanostructurées
MEKK] Sciences des Université Badii
: matériaux — Défauts 01 02 Mokhtar-Annaba
Djamel Pr e L
. et diffusion - Théorie
Eddine : .
et simulation
HANNECH Pr Diffusion dans 01 02 Université Badii
El-Bahi les intermétalliques Mokhtar-Annaba

* Responsable de la formation en premiére position.



mailto:ghers_mokhtar@yahoo.fr

5- Master(s) en cours dans I'établissement justifiant la demande
d’habilitation ou de reconduction de la formation

Intitulé Master

Prévision du nombre de
diplomés de I’année
universitaire en cours

1- Physique des surfaces et interfaces et couches minces nanostructurées

2- Physique des interactions rayonnement-matiére

3- Physique des rayonnements et applications

4- Physique de la matiere condensée et ses applications

5- Matériaux émergents et fonctionnels

6- Physique des semi conducteurs

7- Physique des solides mal ordonnés

30

6~ Autres Masters (au moins 3) extérieurs a I’établissement
ouvrant droit a I’'inscription au concours

Intitulé master

01 : Physique de la matiere condensée  Université de Guelma neuf (09) étudiants

02 : Matériaux Université de Skikda quinze (15) étudiants

03 : Matiere et rayonnement Université de Skikda quinze (15) étudiants

04 : Energétique Université de Skikda quinze (15) étudiants

05 : Ingénierie des matériaux Université de Sétif dix sept (17) étudiants

7- Epreuves écrites de concours (2 épreuves maximum)
7-1. Les matiéres

N° | Matiére Coefficient Durée Conditions

01 | Physique des semi-conducteurs 01 01h30mn sans

02 | Thermodynamique statistique 01 01h30mn sans

7-2. Conditions pédagogiques d’accés:



Description de la formation

Intitulé du Doctorat :

Etude des surfaces et interfaces de la matiére condensée

Options!

Axes de recherche pour chaque option

/

/

/

/

8- Programme de la formation

(Joindre en annexe le détail des activités, et dans le cas d’existence d’options citez le
contenu de chacune)

Activités Sem:Stre Semestre 2 Semestre 3 Sem:Stre Semestre 5 | Semestre 6
Conférences
(Nombre) 04 03
Ateliers
(Nombre) 04 03
Séminaires 03
(Nombre)
v Recherche
ravaux HNR H
personnels b'bgf?r:aég:‘ig‘“e 300-350 350-400 350-400 350-400
du doctorant . . heures heures heures heures
(VH) relative au sujet
de thése
Travail de Travail de Travail de
Initiation aux Travail de these thése et theése :
Autres travaux de thse dépouillement | Rédaction de
thése des premiers | publication et
résultats de la thése

9- Personnes intervenants dans la formation

Noms et Prénoms Qualité Nature d’activité
GHERS Mokhtar Enseignant (Pr) Encadrement-conférencier-
BELKHIR Hafid Enseignant (Pr) Encadrement-conférencier-
MAHDJOUBI Liamine Enseignant (Pr) Encadrement-conférencier-
MEKKI Djamel Eddine Enseignant (Pr) Encadrement-conférencier
HANNECH EI-Bahi Enseignant (Pr) Encadrement-conférencier-
BENSLIM Noureddine Enseignant (Pr) Encadrement-conférencier Atelier
BECHIRI Lakhdar Enseignant (Pr) Encadrement- Atelier

! Dans le cas d’existence d’options. Si non, citez les axes de recherche de la formation.

)




10~ Partenaires: Accords et conventions nationaux et internationaux

(Joindre en annexe les conventions)

Etablissements partenaires (Universités, Entreprises, Laboratoires, Centres de

recherche, etc...) :

11- Equipe d’encadrement scientifique

Etablissement de

Noms prénom(s) Grade Spécialité B
GHERS Mokhtar Pr Physique des semi-conducteurs | Université Badji Mokhtar-Annaba
iversité Badji Mokhtar-A
BELKHIR Hafid Pr Physique de I'état condensé Université Badji Mokhtar-Annaba
Physique des matériaux Université Badji Mokhtar-Annaba
MAHDJOUBI Liamine Pr photovoltaiques en couches
minces nanostructurées
. . Sciences des matériaux — Université Badji Mokhtar-Annaba
MEKKI Djamel Eddine Pr Défauts et diffusion
HANNECH El-Bahi Pr Qlffu3|op dé}nS Université Badji Mokhtar-Annaba
les intermétalliques
BENSLIM Noureddine Pr Couches minces Universite Badji Mokhtar-Annaba
iversité Badji Mokhtar-A
BECHIRI Lakhdar Pr Matériaux photovoltaiques Université Badji Mokhtar-Annaba
. Surfaces nanostructurées et des | Ecole Préparatoire ST Annaba
CHEMAM Abdelbaki Pr nanoclusters
Ecole Préparatoire ST A
MERABTINE Rachid Pr | Intermétaliques nanométriques | S0 C | Tcparatoire ST Annaba
BENABDESLEM Pr Les Chalcopyrites appliqués au | Université Badji Mokhtar-Annaba
Mohamed photovoltaique
. iversité Badji Mokhtar-Annab
AIN SOUYA Azeddine M.C (A) Les oxydes semi conducteurs Université Badji Mokhtar-Annaba
. Couches minces Ecole Préparatoire ST Annaba
DERRADJI Nasreddine M.C (A) nanostructurées
atalli iversité Badji Mokhtar-A
HADDAD Ammar M.C (A) Les oxydes metalliques Université Badji Mokhtar-Annaba
et semi-conducteurs binaires
SIFI Chahra M.C (A) Simula.ti,or) et modélisation des | Université Badji Mokhtar-Annaba
propriétés des alliages S.C.
i i alisati iversité Badji Mokhtar-A
SLIMANI Menouba M.C (A) S|mula_t|’op et modélisation des Université Badji Mokhtar-Annaba
propriétés des alliages S.C.
MOUMENE Mohamed M.C (A) Magnetisme dans les Ecole Préparatoire ST Annaba

intermétalliques




«+ Laboratoire de domiciliations de 1’offre

Dénomination du
laboratoire

Date d’agrément,
Directeur du laboratoire Cachet, Griffe et
signature

Laboratoire d’'Etude des
Surfaces et Interfaces de la
Matiére Solide (LESIMS)

Pr. BELKHIR Hafid

Année : 2000
N°d’agrément : 195

+ Laboratoires de recherche impliqués

Dénomination du
laboratoire

. ) Date d’agrément, Cachet,
Directeur du laboratoire i .
Griffe et signature

Laboratoire de Physique
du Solide (LPS)

Pr Ali GASMI

Année : 2009
N°d’agrément : 360




% Equipes de recherche CNEPRU et PNR associées

Intitulé . Date du Date de
ntitulé du projet de Code du projet début du fin du
recherche . .
projet projet
PNR
Exploration des propriétés inhérentes Code27/63. Mai 2011 Mai 2013
aux Nanomatériaux et aux surfaces
nanostructurées
CNEPRU Code
Etude des propriétés électroniques, D01120110104 Janvier 2012 | Déc.2014
magnétiques. et vibrationnelles des
S.C.et intermétalliques
CNEPRU Code Janvier
Etude des propriétés électriques et D01120100077 2011 Déc.2013
optigues d'oxydes semi-conducteurs.
CNEPRU Code Janvier Déc.2013
Elaboration et étude des couches 001120100019 2011 reconduit a
tampons et matériaux absorbeurs 2014
pour les cellules photovoltaiques

12- Annexe

e CV succinct du responsable de formation et des membres de CFD (selon
modéle joint en annexe).

e Conventions avec partenaires.



13- Avis et Visas des organes administratifs et scientifiques

Intitulé de la formation doctorale :
Etude des surfaces et interfaces de la matiére condensée

Comité Scientifique de département

Avis et visa du Comité Scientifique :

Date :

Conseil Scientifique de la Faculté (ou de l’institut)

Avis et visa du Conseil Scientifique :

Date :

Doyen de la faculté (ou Directeur d’institut)

Avis et visa du Doyen ou du Directeur :

Date :

Chef d’établissement

Avis et visa du Chef d’établissement:

Date :

14~ Visa de la Conférence Régionale des Universités de I’Est

(Uniquement a renseigner dans la version finale de l'offre de formation)

10



Modeéles Annexes



Programme détaillé (conférences, ateliers, séminaires)
(Une 1 fiche détaillée par activité)

Préambule :

La formation proposée a un double caractere : théorique et expérimental. La partie
théorique englobe les fondements principaux de la physique des surfaces et interfaces de
la matiere condensée et en particulier la simulation et la modélisation des systémes
bidimensionnels nanostructurés. Tandis que la partie expérimentale englobe une variété
de techniques d’élaboration (spray pyrolyse ultrasonique, CVD, pulvérisation
cathodique ...), de caractérisations et d'étude (DRX, MEB, spectrophotométrie,
profilométrie, mesures électriques, ...). En plus, nous avons programmé une série de
conférences assurées par I'équipe de formation, relatives aux thémes proposés aux
doctorants. Et afin de faire bénéficier les doctorants de I'ensemble des techniques, nous
avons également programmé des séances d’ateliers sur les dispositifs expérimentaux des
différentes équipes de recherche impliquées dans cette formation.

Activité : conférences

Semestre 1
Intitulés des conférences Conférenciers
Les nanoscopes : STM Pr. CHEMAM Abdelbaki
Les mécanismes de transport dans les intermétalliques Pr. HANNECH EI-Bahi
Etat de I'art des photopiles en couches minces Pr. MAHDJOUBI Liamine
Techniques d’élaboration des surfaces et interfaces Pr. BENSLIM Noureddine
Semestre 2
Intitulés des conférences Conférenciers

Contribution a la compréhension de phénoménes liés a la toxicité de Pr. MEKKI Djamel-Eddine

nanoparticules d'oxydes
Impact technologique des oxydes non dopés et dopés Pr. GHERS Mokhtar
Théorie des bandes et propriétés électroniques Pr. BELKHIR Hafid




Activité : ateliers

Semestre 1

Atelier

Par

Elaboration des oxydes non dopés et dopés

Dr. AIN-SOUYA Azzeddine
Dr. HADDAD Amar

Optimisation de la méthode CCVD pour la fabrication des
nanotubes de carbone

Pr. BENSLIM Noureddine

Etude expérimentale par MBE et TEM

Pr. BECHIRI Lakhdar

Simulation sur machines des propriétés des alliages
ternaires et quaternaires

Pr. BELKHIR Hafid

Semestre 2

Atelier

Par

Initiation & la caractérisation électrique des semi-conducteurs (I(V),
C(V), spectroscopie d’admittance, ...)

Pr. MAHDJOUBI Liamine
Pr. BENSLIM Noureddine

Initiation sur la microscopie (MEB et TEM)

Pr. BECHIRI Lakhdar
Pr. BENABDESLEM Mohamed

Simulation sur machines des propriétés des semi-conducteurs a
larges gaps

Pr. GHEMID Sebii
Pr. BELKHIR Hafid

Activité : séminaires

Semestres 3 et 4

L’équipe de formation a programmeé une série de séminaires durant lesquels les
doctorants présenteront un compte rendu sur I'état d'avancement de leurs travaux de

these.

Semestres 5 et 6

Ces deux semestres seront consacrés essentiellement aux dépouillements et
interprétations des résultats suivis par la rédaction des publications et du manuscrit de la

thése.



Accords ou conventions
LETTRE D’INTENTION TYPE

(Papier officiel a I’entéte de I'établissement universitaire concerné)

OBJET : Approbation du co-parrainage de la formation doctorale intitulée : ......

Par la présente, I'université (ou le centre universitaire) .........c.....c.c..c....
déclare co-parrainer la formation de troisiéme cycle ci-dessus mentionnée durant
toute la période d’habilitation de la formation.

A cet effet, 'université (ou le centre universitaire) assistera ce projet en :

e Participant a des séminaires, des ateliers et des conférences,

organisés a cet effet,
e En participant aux jurys de soutenance,

e En ceuvrant a la mutualisation des moyens humains et matériels.

Signature de la personne légalement autorisée :
Fonction :

Date :




LETTRE D'INTENTION TYPE

(En cas de collaboration avec une entreprise du secteur utilisateur)

(Papier officiel a I’entéte de I'entreprise)

OBJET : Approbation du projet de lancement d’'une formation de troisi€me cycle
intitulé : ...

DiSpense a @ .cooceveviiiiiiiiiniiniennnnn.

Par la présente, 1'entrepriSe i......cocovviiiiiiiiiiiiiiiniiiiiinnnnnnn. déclare sa
volonté d’accompagner la formation de troisiéme cycle ..................... en qualité
de partenaire intéressé par les axes de recherches de la formation.

A cet effet, nous confirmons notre adhésion a ce projet et notre rodle
consistera a :

e Participer a I’élaboration du sujet de recherche.
e Participer a des séminaires organisés a cet effet.
e Participer aux jurys de soutenance en tant qu’invité.

e Faciliter autant que possible ’'accueil des doctorants dans le cadre de
la préparation de leurs théses.

Les moyens nécessaires a l'exécution des taches qui nous incombent
pour la réalisation de ces objectifs seront mis en ceuvre sur le plan matériel et
humain.

Signature de la personne légalement autorisée :
Fonction :
Date :

Cachet Officiel ou Sceau de ’Entreprise




Modéle de CV a joindre pour tout participant a la Formation
(Une 1 page maximum)

Nom : GHERS

Prénom : Mokhtar

Dernier Diplome et date d’obtention : Doctorat de I’Université de Rennes-1 en 1986
Grade : Professeur

Fonction :  Enseignant-Chercheur

Spécialité :  Physique des semi-conducteurs

Domaines scientifiques d’intéréts : Physico-chimie des surfaces et interfaces (capteurs)
Indiquer les 05 derniéres publications :

1- N. Chahmat, A. Haddad, A. Ain-Souya, R. Ganfoudi, M. Ghers
Elaboration and treatment of polycristalline semiconductor layers of ZnO and SnO2.
Adsorption and desorption of O2.
Physical and Chemical Vews 44 (2008) 01-06

2- BOUCHIKHA Hocine, GHERS Mokhtar
Three phase hybrid filters for the current harmonics suppression and the reactive power
compensation
European Journal of Scientific Research VVol. N°4 (2008) 580-590

3- Nadia Chahmat, Ammar Haddad, Azzedine Ain-Souya, Rachid Ganfoudi, Nadir Attaf,
Mouhamed Salah Aida, Mokhtar Ghers
Effect of Sn Doping on the Properties of ZnO Thin Films Prepared by Spray Pyrolysis
Journal of Modern Physics, 3 (2012) 1781-1785

4- A Haddad, A Hafidi, N Chahmat, A Ain-Souya, R Ganfoudi, and M Ghers
Adsorpion and Desorption Of Oxygen on Surfaces Oxide Semiconductor Binary.
Research and Reviews: Journal of Pure and Applied Physics
RRJPAP, Volume 1, Issue 3 (2013) 4-7

5- N. Chahmat, T. Souier, A. Mokri, M. Bououdina, M.S. Aida, M. Ghers
Structure, Microstructure and Optical Properties of Sn-doped ZnO Thin Films
Journal of Alloys and Compounds xxx (2014) XXX—XXX
doi.org/10.1016/j.jallcom.2014.01.024



Modéle de CV a joindre pour tout participant a la Formation
(Une 1 page maximum)

Nom : BELKHIR

Prénom : Hafid

Dernier Diplome et date d’obtention : Doctorat d’Etat en 1997

Grade : Professeur

Fonction :  Enseignant-Chercheur

Spécialité :  Physique de I’état condensé

Domaines scientifiques d’intéréts : Propriétes électroniques des surfaces et interfaces

Indiquer les 05 derniéres publications :

1. Elastic and electronic properties of fluorite-like boride BezB and its ternary compounds XBeB
(X=Na, Mg, Al) from first principles.

Kadri, M. T.; Derradji, N. E.; Belkhir, H.
Physica Status Solidi (b) vol. 247 issue 1 January 2010. p. 41 — 47

2- Ab initio study of the fundamental properties of HgSe, HgTe and their HgSexTel-x alloys
El Haj Hassan, F., Al Shafaay, B., Meradji, H., Ghemid, S., Belkhir, H., Korek, M.
Physica Scripta 84 (6) art. no. 065601-2011

3. Structural, electronic, elastic and optical properties of fluoro-perovskite KZnFs.
Meziani, A.; Heciri, D.; Belkhir, H.
Physica B: Physics of Condensed Matter vol. 406 issue 19 October 1, 2011. p. 3646-3652

4. First-principles calculations of structural, elastic and electronic properties of CsCaFz compound.
Meziani, A.; Belkhir, H.
Computational Materials Science vol. 61 August, 2012. p. 67-70

5. First principles calculations of magnetic properties of Rh-doped SnO 2(1 1 0) surfaces, Bouamra,
F., Boumeddiene, A., Rérat, M., Belkhir, H.
Applied Surface Science volume 269,15 March 2013, pages 41-44



http://journals.ohiolink.edu/ejc/article.cgi?issn=03701972&issue=v247i0001&article=41_eaepofxmaffp
http://journals.ohiolink.edu/ejc/article.cgi?issn=03701972&issue=v247i0001&article=41_eaepofxmaffp
http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-82955188801&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=BELKHIR&st2=h.&nlo=1&nlr=20&nls=count-f&sid=A74D35810072B2797D77C3EEBDA2217A.zQKnzAySRvJOZYcdfIziQ%3a173&sot=anl&sdt=aut&sl=34&s=AU-ID%28%22Belkhir%2c+Hafid%22+6506779299%29&relpos=2&relpos=2&searchTerm=AU-ID%28%5C%26quot%3BBelkhir%2C+Hafid%5C%26quot%3B+6506779299%29
http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=7801413493&zone=
http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=54789394300&zone=
http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=6504681917&zone=
http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=25823742400&zone=
http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=6506779299&zone=
http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=7004348920&zone=
http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=29122&origin=resultslist
http://journals.ohiolink.edu/ejc/article.cgi?issn=09214526&issue=v406i0019&article=3646_seeaopofk
http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-84867945461&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=BELKHIR&st2=h.&nlo=1&nlr=20&nls=count-f&sid=A74D35810072B2797D77C3EEBDA2217A.zQKnzAySRvJOZYcdfIziQ%3a173&sot=anl&sdt=aut&sl=34&s=AU-ID%28%22Belkhir%2c+Hafid%22+6506779299%29&relpos=0&relpos=0&searchTerm=AU-ID%28%5C%26quot%3BBelkhir%2C+Hafid%5C%26quot%3B+6506779299%29
http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=55438104100&zone=
http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=55438104100&zone=
http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=35721561700&zone=
http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=22963729300&zone=
http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=6506779299&zone=
http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=28983&origin=resultslist

Modeéle de CV a joindre pour tout participant a la Formation
(Une 1 page maximum)

Nom : MEKKI

Prénom : Djamel Eddine

Dernier Dipléme et date d’obtention : Doctorat d’Etat en 1996

Grade : Professeur

Fonction:  Enseignant-Chercheur

Spécialité :  Sciences des matériaux

Domaines scientifiques d’intéréts : Nanomatériaux - Défauts et diffusion - Théorie et simulation
Indiquer les 05 derniéres publications :

1- R.-J. Tarento, M. Debez, D. E. Mekki and A. Djemel

Effect of the thermionic emission on the recombination and electron beam induced current contrast
at the interface of a metallic precipitate embedded in a semiconductor matrix

AIP Advances 3, 122108 (2013)

2- A. Chemam, S. Hamici and D.E. Mekki
Calculation of an n+pSi diode collection efficiency and
comparison with experiments

Int. J. Nanoparticles, Vol. 6, Nos. 2/3, 2013

3- M. Debez, H. Bourouba, R.J. Tarento, D.E. MekKi

Contribution to the study of recombination at the interface spherical precipitate/p-type
semiconductor in the EBIC mode

Physics Procedia, VVolume 2, Issue 3, November 2009, Pages 839-844

4- M. Debez, R.-J. Tarento, D.E. Mekki

Recombination at the interface between a metallic precipitate and a semiconductor matrix:
Application to the electron-beam-induced-current contrast

Superlattices and Microstructures, Volume 45, Issues 4-5, April-May 2009, Pages 469-474

5- N. Nehaoua, Y. Chergui, D.E. Mekki
Determination of organic solar cell parameters based on single or multiple pin structures
Vacuum, Volume 84, Issue 2, 18 September 2009, Pages 326—-329


http://scitation.aip.org/search;jsessionid=gmir7gcweuo6.x-aip-live-02?value1=R.-J.+Tarento&option1=author&noRedirect=true
http://scitation.aip.org/search;jsessionid=gmir7gcweuo6.x-aip-live-02?value1=M.+Debez&option1=author&noRedirect=true
http://scitation.aip.org/content/contributor/AU0450262;jsessionid=gmir7gcweuo6.x-aip-live-02
http://scitation.aip.org/content/contributor/AU1045521;jsessionid=gmir7gcweuo6.x-aip-live-02
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1875389209001163
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1875389209001163
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1875389209001163
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1875389209001163
http://www.sciencedirect.com/science/journal/18753892
http://www.sciencedirect.com/science/journal/18753892/2/3
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0749603609000238
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0749603609000238
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0749603609000238
http://www.sciencedirect.com/science/journal/07496036
http://www.sciencedirect.com/science/journal/07496036/45/4
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0042207X0900390X
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0042207X0900390X
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0042207X0900390X
http://www.sciencedirect.com/science/journal/0042207X
http://www.sciencedirect.com/science/journal/0042207X/84/2

Modeéle de CV a joindre pour tout participant a la Formation
(Une 1 page maximum)

Nom : MAHDJOUBI

Prénom : Liamine

Dernier Diplome et date d’obtention : Doctorat d’Etat en 1986
Grade : Professeur

Fonction :  Enseignant-Chercheur

Spécialité :  Physique des semi-conducteurs

Domaines scientifiques d’intéréts : Physique des matériaux photovoltaiques en couches minces
nanostructurées

Indiquer les 05 derniéres publications :

1- L. Yandjah, A. Bouasla, H. Ayed, L. Bechiri, M. Benabdeslem, N. Benslim, L. Mahdjoubi, X.
Portier, A. Ihlal

Preparation and characterization of flash-evaporated CulnSe,/CuGasSe: thin films

Optical Materials, Volume 32, Issue 7, 3 May 2010, Pages 772-775

2- L Yandjah, H Ayed, A Amara, M Benabdeslem, N Benslim, L Bechiri, A Otmani, L Mahdjoubi
and X Portier

Optical properties of Cu(In, Ga)Te thin films

J. Phys. D: Appl. Phys. 42, 01 (2009)

3- S. Mehdaoui, O. Aissaoui, N. Benslim, M. Benabdesslem, L. Bechiri, L. Mahdjoubi, G. Nouet
Contribution study of properties of copper indium diselenide thin films
Vacuum, Volume 82, Issue 11, 19 June 2008, Pages 1194-1197

4- O Aissaoui, S Mehdaoui, L Bechiri, M Benabdeslem, N Benslim, A Amara, L Mahdjoubi and G
Nouet

Synthesis and material properties of Cu—Il1-VI> chalcopyrite thin films

J. Phys. D: Appl. Phys. 40, 18 (2007)

5- M. Benabdeslem, L. Bechiri, N. Benslim, L. Mahdjoubi, E.B. Hannech, M. Zouiti, G. Nouet
Growth and characterization of CulnyGai-xTez used for photovoltaic conversion
Solar Energy, Volume 80, Issue 2, February 2006, Pages 196200


http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925346710000674
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925346710000674
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925346710000674
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925346710000674
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925346710000674
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925346710000674
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925346710000674
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925346710000674
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925346710000674
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925346710000674
http://www.sciencedirect.com/science/journal/09253467
http://www.sciencedirect.com/science/journal/09253467/32/7
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0042207X08000845
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0042207X08000845
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0042207X08000845
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0042207X08000845
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0042207X08000845
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0042207X08000845
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0042207X08000845
http://www.sciencedirect.com/science/journal/0042207X
http://www.sciencedirect.com/science/journal/0042207X/82/11
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0038092X05002604
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0038092X05002604
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0038092X05002604
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0038092X05002604
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0038092X05002604
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0038092X05002604
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0038092X05002604
http://www.sciencedirect.com/science/journal/0038092X
http://www.sciencedirect.com/science/journal/0038092X/80/2

Modéle de CV a joindre pour tout participant a la Formation

(Une 1 page maximum)

Nom : HANNECH

Prénom : El Bahi

Dernier Diplome et date d’obtention : Doctorat d’Etat (PhD en 1991))

Grade : Professeur

Fonction :  Enseignant-Chercheur

Spécialité :  Physique des matériaux

Domaines scientifiques d’intéréts : Diffusion dans les intermétalliques

Indiquer les 05 derniéres publications :

1- M. Slimani, H. Meradji, C. Sifi, S. Labidi, S. Ghemid, E.B. Hannech, F. EI Haj Hassan

Ab initio investigations of calcium chalcogenide alloys

Journal of Alloys and Compounds, Volume 485, Issues 1-2, 19 October 2009, Pages 642—647
2- M. Benabdeslem, L. Bechiri, N. Benslim, L. Mahdjoubi, E.B. Hannech, M. Zouiti, G. Nouet
Growth and characterization of CulnyGai—xTe2 used for photovoltaic conversion

Solar Energy, Volume 80, Issue 2, February 2006, Pages 196200

3- M. Benabdeslem, N. Benslim, L. Bechiri, L. Mahdjoubi, E.B. Hannech, G. Nouet
Diffusion of Zn in CulnSe; bulk crystals

Journal of Crystal Growth, Volume 274, Issues 1-2, 15 January 2005, Pages 144-148

4- E. B. Hannech, N. Lamoudi, N. Benslim, B. Makhloufi,
Intermetallic Formation in the Aluminum—Copper System

Surf. Rev. Lett. 10, 677 (2003)

5- N Benslim, P Cowache, E B Hannech, M Benabdeslem, L Béchiri and L Mahdjoubi
Structural and optical properties of CulnxGa;—xSez thin films prepared by flash evaporation
Semicond. Sci. Technol. 17 1205 (2002)


http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925838809011906
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925838809011906
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925838809011906
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925838809011906
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925838809011906
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925838809011906
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925838809011906
http://www.sciencedirect.com/science/journal/09258388
http://www.sciencedirect.com/science/journal/09258388/485/1
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0038092X05002604
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0038092X05002604
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0038092X05002604
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0038092X05002604
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0038092X05002604
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0038092X05002604
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0038092X05002604
http://www.sciencedirect.com/science/journal/0038092X
http://www.sciencedirect.com/science/journal/0038092X/80/2
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022024804012321
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022024804012321
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022024804012321
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022024804012321
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022024804012321
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022024804012321
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00220248
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00220248/274/1

Modéle de CV a joindre pour tout participant a la Formation
(Une 1 page maximum)

Nom : BENSLIM

Prénom : Noureddine

Dernier Diplome et date d’obtention : Doctorat d’Etat en 2004

Grade : Professeur

Fonction :  Enseignant-Chercheur

Spécialité :  Physique des semi-conducteurs

Domaines scientifiques d’intéréts : Elaboration et caractérisation des couches minces
Indiquer les 05 derniéres publications :

1- Hamideche L. Saad; Amara A.; Mekhnache M.; Kamli O.; Benaldjia A.; Drici A.; Bernede J. C.;
Guerioune.M.; Benslim N.; Bechiri L.

Nanostructured thermally evaporated CulnSe: thin films synthesized from mechanically alloyed
powders and self-combustion ingot

Materials science in semiconductor processing, 2012, vol. 15, n°2, pp. 145-151

2- 0. Aissaoui, S. Mehdaoui, L. Bechiri, M. Benabdeslem, N. Benslim, A. Amara, A. Otmani, K.
Djessas, X. Portier

Study of polycrystalline bulk Culny xGayTe>

Journal of Luminescence, Volume 131, Issue 1, January 2011, Pages 109-113

3- N. Benslim, S. Mehdaoui, O. Aissaoui, M. Benabdeslem, A. Bouasla, L. Bechiri, A. Otmani, X.
Portier

XRD and TEM characterizations of the mechanically alloyed CulnosGaosSe2 powders

Journal of Alloys and Compounds, Volume 489, Issue 2, 21 January 2010, Pages 437440

4- L. Yandjah, A. Bouasla, H. Ayed, L. Bechiri, M. Benabdeslem, N. Benslim, L. Mahdjoubi, X.
Portier, A. Ihlal

Preparation and characterization of flash-evaporated CulnSe,/CuGaSe; thin films

Optical Materials, Volume 32, Issue 7, 3 May 2010, Pages 772—-775

5- L Yandjah, H Ayed, A Amara, M Benabdeslem, N Benslim, L Bechiri, A Otmani, L Mahdjoubi
and X Portier

Optical properties of Cu(In, Ga)Te> thin films

J. Phys. D: Appl. Phys. 42, 01 (2009)


http://www.refdoc.fr/?traduire=en&FormRechercher=submit&FormRechercher_Txt_Recherche_name_attr=auteursNom:%20%28HAMIDECHE%29
http://www.refdoc.fr/?traduire=en&FormRechercher=submit&FormRechercher_Txt_Recherche_name_attr=auteursNom:%20%28AMARA%29
http://www.refdoc.fr/?traduire=en&FormRechercher=submit&FormRechercher_Txt_Recherche_name_attr=auteursNom:%20%28MEKHNACHE%29
http://www.refdoc.fr/?traduire=en&FormRechercher=submit&FormRechercher_Txt_Recherche_name_attr=auteursNom:%20%28KAMLI%29
http://www.refdoc.fr/?traduire=en&FormRechercher=submit&FormRechercher_Txt_Recherche_name_attr=auteursNom:%20%28BENALDJIA%29
http://www.refdoc.fr/?traduire=en&FormRechercher=submit&FormRechercher_Txt_Recherche_name_attr=auteursNom:%20%28DRICI%29
http://www.refdoc.fr/?traduire=en&FormRechercher=submit&FormRechercher_Txt_Recherche_name_attr=auteursNom:%20%28BERNEDE%29
http://www.refdoc.fr/?traduire=en&FormRechercher=submit&FormRechercher_Txt_Recherche_name_attr=auteursNom:%20%28GUERIOUNE%29
http://www.refdoc.fr/?traduire=en&FormRechercher=submit&FormRechercher_Txt_Recherche_name_attr=auteursNom:%20%28BENSLIM%29
http://www.refdoc.fr/?traduire=en&FormRechercher=submit&FormRechercher_Txt_Recherche_name_attr=auteursNom:%20%28BECHIRI%29
http://www.refdoc.fr/?traduire=en&FormRechercher=submit&FormRechercher_Txt_Recherche_name_attr=listeTitreSerie:%20%28Materials%20science%20in%20semiconductor%20processing%29
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022231310004035
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022231310004035
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022231310004035
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022231310004035
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022231310004035
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022231310004035
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022231310004035
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022231310004035
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022231310004035
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022231310004035
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00222313
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00222313/131/1
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925838809019124
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925838809019124
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925838809019124
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925838809019124
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925838809019124
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925838809019124
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925838809019124
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925838809019124
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925838809019124
http://www.sciencedirect.com/science/journal/09258388
http://www.sciencedirect.com/science/journal/09258388/489/2
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925346710000674
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925346710000674
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925346710000674
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925346710000674
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925346710000674
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925346710000674
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925346710000674
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925346710000674
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925346710000674
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925346710000674
http://www.sciencedirect.com/science/journal/09253467
http://www.sciencedirect.com/science/journal/09253467/32/7

Modeéle de CV a joindre pour tout participant a la Formation
(Une 1 page maximum)

Nom : BECHIRI

Prénom : Lakhdar

Dernier Diplome et date d’obtention : Doctorat d’Etat en 2004
Grade : Professeur

Fonction :  Enseignant-Chercheur

Spécialité :  Physique des semi-conducteurs

Domaines scientifiques d’intéréts : Elaboration et étude des chalcopyrites
Indiquer les 05 derniéres publications :

1- Hamideche L. Saad; Amara A.; Mekhnache M.; Kamli O.; Benaldjia A.; Drici A.; Bernede J. C.;
Guerioune.M.; Benslim N.; Bechiri L.

Nanostructured thermally evaporated CulnSe: thin films synthesized from mechanically alloyed
powders and self-combustion ingot

Materials science in semiconductor processing, 2012, vol. 15, n°2, pp. 145-151

2- 0. Aissaoui, S. Mehdaoui, L. Bechiri, M. Benabdeslem, N. Benslim, A. Amara, A. Otmani, K.
Djessas, X. Portier

Study of polycrystalline bulk Culny xGayTe>

Journal of Luminescence, Volume 131, Issue 1, January 2011, Pages 109-113

3- N. Benslim, S. Mehdaoui, O. Aissaoui, M. Benabdeslem, A. Bouasla, L. Bechiri, A. Otmani, X.
Portier

XRD and TEM characterizations of the mechanically alloyed CulnosGaosSe2 powders

Journal of Alloys and Compounds, Volume 489, Issue 2, 21 January 2010, Pages 437440

4- L. Yandjah, A. Bouasla, H. Ayed, L. Bechiri, M. Benabdeslem, N. Benslim, L. Mahdjoubi, X.
Portier, A. Ihlal

Preparation and characterization of flash-evaporated CulnSe,/CuGaSe; thin films

Optical Materials, Volume 32, Issue 7, 3 May 2010, Pages 772—-775

5- L Yandjah, H Ayed, A Amara, M Benabdeslem, N Benslim, L Bechiri, A Otmani, L Mahdjoubi
and X Portier

Optical properties of Cu(In, Ga)Te> thin films

J. Phys. D: Appl. Phys. 42, 01 (2009)


http://www.refdoc.fr/?traduire=en&FormRechercher=submit&FormRechercher_Txt_Recherche_name_attr=listeTitreSerie:%20%28Materials%20science%20in%20semiconductor%20processing%29
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022231310004035
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022231310004035
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022231310004035
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022231310004035
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022231310004035
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022231310004035
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022231310004035
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022231310004035
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022231310004035
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022231310004035
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00222313
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00222313/131/1
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925838809019124
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925838809019124
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925838809019124
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925838809019124
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925838809019124
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925838809019124
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925838809019124
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925838809019124
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925838809019124
http://www.sciencedirect.com/science/journal/09258388
http://www.sciencedirect.com/science/journal/09258388/489/2
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925346710000674
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925346710000674
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925346710000674
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925346710000674
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925346710000674
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925346710000674
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925346710000674
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925346710000674
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925346710000674
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925346710000674
http://www.sciencedirect.com/science/journal/09253467
http://www.sciencedirect.com/science/journal/09253467/32/7

Modeéle de CV a joindre pour tout participant a la Formation
(Une 1 page maximum)

Nom : BENABDESLEM

Prénom : Mohamed

Dernier Dipléme et date d’obtention : Doctorat d’Etat en 2004

Grade : Professeur

Fonction:  Enseignant-Chercheur

Spécialité :  Physique des semi-conducteurs

Domaines scientifiques d’intéréts : Les Chalcopyrites appliqués au photovoltaique
Indiquer les 05 derniéres publications :

1- O. Aissaoui, S. Mehdaoui, L. Bechiri, M. Benabdeslem, N. Benslim, A. Amara, A. Otmani, K.
Djessas, X. Portier

Study of polycrystalline bulk Culny xGaxTe>

Journal of Luminescence, Volume 131, Issue 1, January 2011, Pages 109-113

2- N. Benslim, S. Mehdaoui, O. Aissaoui, M. Benabdeslem, A. Bouasla, L. Bechiri, A. Otmani, X.
Portier

XRD and TEM characterizations of the mechanically alloyed CulnosGaosSe, powders

Journal of Alloys and Compounds, Volume 489, Issue 2, 21 January 2010, Pages 437440

3- L. Yandjah, A. Bouasla, H. Ayed, L. Bechiri, M. Benabdeslem, N. Benslim, L. Mahdjoubi, X.
Portier, A. Ihlal

Preparation and characterization of flash-evaporated CulnSe,/CuGasSe: thin films

Optical Materials, Volume 32, Issue 7, 3 May 2010, Pages 772775

4- L Yandjah, H Ayed, A Amara, M Benabdeslem, N Benslim, L Bechiri, A Otmani, L Mahdjoubi
and X Portier

Optical properties of Cu(In, Ga)Te> thin films

J. Phys. D: Appl. Phys. 42, 01 (2009)

5- S. Mehdaoui, O. Aissaoui, N. Benslim, M. Benabdesslem, L. Bechiri, L. Mahdjoubi, G. Nouet
Contribution study of properties of copper indium diselenide thin films
Vacuum, Volume 82, Issue 11, 19 June 2008, Pages 11941197


http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022231310004035
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022231310004035
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022231310004035
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022231310004035
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022231310004035
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022231310004035
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022231310004035
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022231310004035
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022231310004035
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022231310004035
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00222313
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00222313/131/1
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925838809019124
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925838809019124
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925838809019124
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925838809019124
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925838809019124
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925838809019124
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925838809019124
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925838809019124
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925838809019124
http://www.sciencedirect.com/science/journal/09258388
http://www.sciencedirect.com/science/journal/09258388/489/2
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925346710000674
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925346710000674
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925346710000674
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925346710000674
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925346710000674
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925346710000674
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925346710000674
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925346710000674
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925346710000674
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925346710000674
http://www.sciencedirect.com/science/journal/09253467
http://www.sciencedirect.com/science/journal/09253467/32/7
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0042207X08000845
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0042207X08000845
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0042207X08000845
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0042207X08000845
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0042207X08000845
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0042207X08000845
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0042207X08000845
http://www.sciencedirect.com/science/journal/0042207X
http://www.sciencedirect.com/science/journal/0042207X/82/11

kormations Doelorales

Fiche de Synthése ( Doctorat LMD )

NB : Cette fiche doit étre visée par le Doyen et le PCS de la Faculté c(
& doit accompagner les PV des Conférences Régionales

Etablissement : Université Badji Mokhtar-Annaba

Faculté :... des Sciences

Département : de Physique

Domaine :... Sciences de la Matiére

Filiere : Physique

Spécialité : . Physique de 'état condensé

Intitulé du doctorat : Etude des surfaces et interfaces de la matiére condensée

Responsable : (Nom /Prénom/Grade): GHERS Mokhtar - Professeur

Date de la 1ér Habilitation Juin 2011 (Année univ. 2011-2012)
Années de reconduction
Nombre d’Etudiants inscrits en 1¢r Année | 05 (Année univ 2013-2014)
Nombre d’Etudiants inscrits en 2™ Année | 05 (Année univ 2012-2013)
Nombre d’Etudiants inscrits en 3¢me Année | 06 (Année univ 2011-2012)
Nombre d’Etudiants inscrits en 4éme Année | Néant

Nombre Global d’Etudiants Inscrits 16

Année du gel Néant

Equipe d’encadrement pédagogique et scientifique (sous comité de formation).

Noms / Prénoms Grade Etablissement d’origine
GHERS Mokhtar Prof. UBM-Annaba
BELKHIR Hafid Prof. UBM-Annaba
MAHDJOUBI Liamine Prof. UBM-Annaba
MEKKI Djamel Eddine Prof. UBM-Annaba
HANNECH El-Bahi Prof. UBM-Annaba

Visa du Président CSF/CSI Visa du Doyen/Directeur




